
PHILIPS „MINIWATT" 

Kill 
Kill 

Heizung dir., Batteriestrom, Parallelschaltung 
Chauffage dir., courant batterie, alimentation Vf 2,0 V 

en paral101e   If 0,135 A 
Heating dir„ battery current, parallel filament 

supply  

Cgl 7,8 µµF 
Kapazitäten   Cg3 12,5 µµF 
Capacitfs   Ca 16,3 µµF 
Capacitiea   Cglg3 0,17 µµF 

Cgla < 0,002 µµF 

Betriebsdaten als Miachruhre. 
Caracteristiques de service comme ehangeur de frequency. 
Operating conditions for use as frequency changer. 

Va   135V 
Vg2   60V 
Vg3  Rg3 = 0,5 MIT)   1600 V(eff) 
Vg4  
Vgl   —1,5 V') —8 - ') —9,5 V') 
Ia  1 mA — —
Ig2+Ig4   1,1 mA - - 
Sc  450 µA/V 4,5 µA/V 1µA/V 
Ri   1 Mfg > 10 Mfg > 10 MCI 

Betriebsdaten als Penthode (H.F.. oder Z.F.-Verstärker). 
Caraetcrisliques de service comme peathode (amplifiealriee H.F. on M.F.). 
Operating conditions for use as pentode (H.F. or I.F. amplifier). 

Va   135V 
Vg2   60V 
Vg3   60V 
Vg4   0V 
Vgl   —1,5 V') —7,5 V+) —9,3 Va) 
Ia  2 mA — —
Ig2+Ig3 095 mA - -
S   1400 µA/V 14 µA/V 1µA/V 
Ri   1,3 Mfg > 10 Mfg > 10 MCI 

Betriebsdaten als Tetrode (H.F: oder Z.F.-Verstärker). 
Caraeteristiques de service eo+moe letrode (amp6ficatelee H.F. au M.F.). 
Operating conditions for use as Tetrode (H.F. or I.F. amplifier). 

Va   135 V 
Vg2   60V 
Vg3   0V 
Vg4   60V 
Vgl   —1,5 V') —8,5 V') —11 V+) 
Ia   2,2 mA — —
Ig2+Ig4   0,7 mA - -
S   1500 µA/V 15 µA/V 1µA/V 
Ri   0,7 Mfg > 10 MCI > 10 MCI 

1) 

t) 

a) 

Im ungeregelten Zustand. 
Tube non-regle par le C.A.V. 
Tube not regulated by A.V.C. 
Für eine Regelung der Steilheit 1: 100. 
Pour le reglage de Is pente de 1:100. 
For a regulation of the conductance of 1 :100. 
Grenze des optimalen Itegelberciches. 
Limite de la plage de reglage optimum. 
Limit of the optimum regulation range. 
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Grenzdaten. 
Limitrs fixere pour lee caracteriatiquea. 
Limiting values. 

Va   max. 150 V 
W a   max. 0,4 W 
Vg2   max. 60 V 
\Vg2  max. 0,1 W 
Vg3   max. 60 V 
Wg3  max. 0,1 W 
Vg4   max. 60 V 
Wg4  max. 0,1 W 
Vgl (Ig2 = + 0,3 µA)   max. —0,2 V 
Vg3 (Ig3 = + 0,3 µA)   max. —0,2 V 
Ig2+Ig4 (Va = 135 V, Vgl = Vg4 = 60 V 

Vg3 = 10 V(eff), Vgl = — 1,5 V 
Verwendung als Hexode, Utilisation 
comme hexode, hexode connection) . min. 0,75 mA 

Ig2+Ig4 Va = 135 V. Vgl = Vg4 = 60 V. 
Vg3 = 10 V(eff), Vgl = — 1,5 V, 
Verwendung ala Hexode, Utilisation 
comme hexode, hexode connection) . max. 1,45 mA 

Ig2+Ig3 (Va = 135 V. Vgl Vg3 = 60 V. 
Vg4 = 0 V, Vgl = — 1,5 V, Ver-
wendung als Penthode, utilisation 
comme penthode, pentode connection) min. 0,70 mA 

Ig2+Ig3 (Va = 135 V, Vgl = Vg3 = 60 V. 
Vg4 = 0 V, Vgl = —1,5 V, Ver-
wendung als Penthode, utilisation 
comme penthode, pentode connection) max. 1,30 mA 

Ig2+Ig4 (Va = 135 V, Vgl = Vg4 = 60 V, 
Vg3 = 0 V. Vgl = — 1,5 V. Ver-
wendung als Tetrode, utilisation 
comme tetrode, tetrode connection) min. 0,5 mA 

Ig2+Ig4 (Va = 135 V. Vgl = Vg4 = 60 V. 
Vg3 = 0 V. Vgl = — 1,5 V. Ver-
wendung als Tetrode, utilisation 
comme tetrode, tetrode connection) max. 0,9 mA 

Ik  max. 10 mA 
ltg 1   max. 1 MQ 
itg3   max. 1 M.{2 

Elektrodenanordnung, Sockelanschlüsse und max. Abmessungen in mm. 
Disposition des electrodes, connexions du tulot et dimensions max, en mm. 
Electrode arrangement, base connections and max. dimensions in mm. 
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